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■ 概 要  ■ 外 形 

  NJM2801はバイポーラプロセスを使用し、高精度電圧検出回
路を内蔵した、リセット機能付き低飽和シリーズレギュレータ
です。 
ロジック系動作電圧の電圧監視に最適で、レギュレータ出力
部のコンデンサも1µFのセラミックコンデンサを使用できるた
め、セットの小型化にも貢献します。 

 
■ 特 徴 

● 高精度出力電圧 Vo=±1.0% 
● 高精度検出電圧 VRT=±1.0% 
●リセット出力遅延機能付き(外付けコンデンサにて任意調整) 
● 高リップル除去比 RR=60dB (typ.) 
● 出力電圧検出タイプ 
● オープンコレクタ出力 
● サーマルシャットダウン回路内蔵 
● 過電流制限回路内蔵 
● バイポーラ構造 
● パッケージ SOT89-5 (NJM2801U/U1), SOT-23-5(NJM2801F) 

 
■ 端子配列 
 
 
 
 
 
 
 
■ 等価回路図 
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■ 出力電圧／検出電圧ランク 
品 名 出力電圧 検出電圧

NJM2801U1-/U/F3328 3.3V 2.8V 
NJM2801U1-/U/F0543 5.0V 4.3V 

 
■ 絶対最大定格         (Ta=25℃) 

項  目 記 号 定  格 単 位
入力電圧 VIN +14 V 

350(*1) SOT-23-5 200(*2) 消費電力 PD 
SOT89-5 350(*2) 

mW 

動作温度 Topr －40～+85 ℃ 
保存温度 Tstg －40～+125 ℃ 

(*1)：基板実装時 114.3 x 76.2 x 1.6mm(2層)でEIA/JEDEC規格準拠による。 
(*2)：単体時 
 
■ 電気的特性 (VIN=Vo+1V, CIN=0.1µF, Co=1µF (Vo≦2.6V: Co=2.2µF) ,Ta=25℃) 

項 目 記 号 条   件 最 小 標 準 最 大 単 位
無負荷時消費電流 IQ Io=0mA － 250 350 µA 
レギュレータ部       
出力電圧 Vo Io=30mA -1.0% － +1.0% V 
出力電流 Io Vo－0.3V 150 200 － mA 
ラインレギュレーション ⊿Vo/⊿VIN VIN=Vo+1V～Vo+6V, Io=30mA － － 0.10 %/V 
ロードレギュレーション ⊿Vo/⊿Io Io=0～100mA － － 0.03 %/mA
入出力間電位差 ⊿VI－O Io=60mA － 0.10 0.18 V 

リップル除去比 RR ein=200mVrms, f=1kHz, Io=10mA 
Vo=3V品 － 60 － dB 

出力電圧温度係数 ⊿Vo/⊿T Ta=0～85℃, Io=10mA － ±50 － ppm/℃
出力雑音電圧 VNO f=10Hz～100kHz, Io=10mA, 

Vo=3V品 
－ 45 － µVrms

リセット部       
検出電圧 VRT VIN=H→L -1.0% － +1.0% V 
ヒステリシス電圧 VRTH VIN=H→L→H VRT×3% VRT×5% VRT×8% V 
Ｌレベル出力電圧 RORL VIN=VRT-0.5V, RL=100kΩ － 100 300 mV 
出力リーク電流 IORH VIN= VRT＋0.5V － － 0.1 µA 
ＯＮ時出力電流 IORL VIN=VRT-0.5V, RL=0Ω 5 － － mA 
リセット出力遅延時間 tｄ VIN=(VRT-0.5V)→(VRT+0.5V) 

Cd=0.1µF 
9 10 11 ms 

動作限界電圧 VOPL VORL=0.4V － 0.9 － V 

 各出力電圧共通表記としているため、個別仕様書とは異なることがあります。 
 別途仕様書にて確認の程、お願いいたします。 
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■ タイミングチャート 
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■ 測定回路図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 応用回路例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 消費電力-周囲温度特性例 

NJM2801F 消費電力特性例
(Topr=-40～+85℃,Tj=125℃)
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■ 特性例 
 

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

4.7 4.8 4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4

O
ut

pu
t V

ol
ta

ge
 : 

Vo
(V

)

Input Voltage : V IN(V)

NJM2801_5.0V
Output Voltage vs. Input Voltage

@:Ta=25oC
    Co=1µF(Ceramic)

Io=0A

Io=30mA

Io=100mA

          
0

1

2

3

4

5

6

0 50 100 150 200 250 300

O
ut

pu
t V

ol
ta

ge
 : 

Vo
(V

)

NJM2801_5.0V
Output Voltage vs. Output Current

@:Ta=25oC
    VIN=6V
    Co=1µF(Ceramic)

Output Current : Io(mA)  
 

0

5

10

15

20

0 50 100 150 200

G
ro

un
d 

Pi
n 

C
ur

re
nt

 : 
IGN

D (
m

A
)

NJM2801_5.0V
Ground Pin Current v.s. Output Current

@:Ta=25oC
   VIN=6V
   Co=1µF(Ceramic)

Output Current : IO(mA)           
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 50 100 150 200
Output Current:Io(mA)

@:Ta=25oC
    Co=1µF(Ceramic)

D
ro

po
ut

 V
ol

ta
ge

:d
VI

-O
 (V

)

NJM2801_5.0V
Dropout Voltage vs. Output Current 

 
 

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 50 100 150 200

Lo
ad

 R
eg

ul
at

io
n 

: d
V

o/
dI

o(
m

V)

Output Current : Io(mA)

NJM2801_5.0V
Load Regulation vs. Output Current 

@:Ta=25oC
    VIN=6V
    Co=1µF(Ceramic)

          
0

50

100

150

200

250

300

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pe
ak

 O
ut

pu
t C

ur
re

nt
 : 

Io
M

AX
(m

A)

NJM2801_5.0V
Peak Output Current vs. Input Voltage

@:Ta=25oC
    Co=1µF(Ceramic)

Input Voltage : VIN(V)  
 



 

 

NJM2801 

- 6 - Ver.2006-07-05

■ 特性例 
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■ 特性例 
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■ 特性例 
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■ 特性例 
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＜注意事項＞ 
このデータブックの掲載内容の正確さには 

万全を期しておりますが、掲載内容について 
何らかの法的な保証を行うものではありませ 
ん。とくに応用回路については、製品の代表 
的な応用例を説明するためのものです。また、 
工業所有権その他の権利の実施権の許諾を伴 
うものではなく、第三者の権利を侵害しない 
ことを保証するものでもありません。 


